
KF5S2 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: TESLA 

Wykonanie: podwójny tranzystor polowy 
MOS, kanał typu P, o dużej rezystancji wej-
ściowej, w obudowie metalowej, podłoże 
połączone z obudową 

Zastosowanie: wzmacniacze, układy impul-
sowe i przełączające 

Rys. 1-801. KF552 

max <t 0,9 

Wartości charakterystyczne1 ' 

IGss < 3 nA przy UGs = - 3 0 V, UDS = 0 
-UT 2-H6 V przy -UGS = ~UDS, IDs = 1 0 

A UT <0,5 V przy -UGS = ~UDS. IDS = 1 0 

Idss <100 nA przy Udss = - 1 0 V 
rDS(.Oh') < 1 k n przy UGs = - 7 V, / = 10 kHz 
rDS(.OFF) >100 MO przy uGS = - 2 V, / = 10 kHz 

Wartości graniczne1 

~ UDSM max 10 V IdSM max 152) m A 

~ UsDM m a x 10 V p 
* tot m a x 1002) mW 

U GSM max 30 V *stg - 5 5 - ^ + 125 °C 
— L'g D M max 30 V 

11 tamb = ~ 2 5 ° C 
2 1 d l a j e d n e g o sys t emu 


